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a-Si/µ-Si 적층 태양전지의 입사각에 따른 양자효율 의존성
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광운대학교 전자물리학과

  태양광 발전은 발전 셀의 특성상 태양광의 일사량과 태양과 셀 단면이 이루는 각도에 의하

여 발전량에 차이를 가져온다. 태양전지의 표면의 입사각은 고정된 위치에서 태양전지 장치의 

각도를 가변함으로서 변경 할 수 있다. 이 입사되는 빛의 각도를 변경하는 것은 효율개선의 

한 측정의 방법으로써 사용된다. 본 연구에서는 입사각에 따른 a-Si/µ-Si 적층 태양전지의 양자

효율의 특성에 대해 분석하 다. 태양전지의 측정을 위하여 스테이지는 제작되었으며, 이 연구

에서 양자효율 측정에 대한 유용성을 실험을 통해 입증하 다.
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